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Telefunken

Diode BAY135

Datasheet

BAY 135

Silizium-Planar-Diode

Anwendungen: Schutzschaltungen, Verzdgerungsschaltungen

Besondare Markmale:

® Sehr niedriger Sperrstrom

Abmessungen in mm
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Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Stolisperrspannung
Pericdische Spitzensperrspannung
Sperrspannung

StoBdurchlaBstrom
tn =15

DurehlaBstrom, Mittelwert
f=580Hz

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturberaich

Maximaler Wirmewlderstand
Sperrschicht-Umgabung
t=4 mm, T =konstant
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andard Glasgehiuse
G442 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g
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Telefunken Diode BAY135 Datasheet
Kenngrifen Typ. Max.
'.I"I = 25 °C, falls nicht anders angageben
Durchla@spannung
JF =100 ma Ur 1 v
Sperrstrom
EV =500 Ik, U, Iy 3 né
Ug T,=125°C [ 0.5 P
U, =80V [ 1 né
Durchbruchspannung
Fh =5 pA UIERIEI W
Diodenkapazitét
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